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摘要(译)

本发明公开了一种全彩半导体发光微显示器的结构及其制造工艺，全彩
半导体发光微显示器包含硅基底、呈阵列排布的微发光二极管和带有滤
色层的透明基板，微发光二极管至少包含第一电极、多层非有机化合物
和第二电极；滤色层制作于透明基板表面，透明基板贴合至硅基底上；
微发光二极管由驱动电路提供的电流所驱动，且发射第一光线；滤色层
包含若干滤色点，滤色点在垂直方向上覆盖微发光二极管，且将微发光
二极管发射的第一光线转变为第二光线。全彩半导体发光微显示器的制
造工艺包含了在硅基底上制作驱动电路，在制有驱动电路的硅基底上制
作微发光二极管，以及将制造有滤色层的透明基板贴合至硅基底上的过
程。
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